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SERIE PARALLELO

Nei due circuiti qui sopra evidenziati, al salire della frequenza la reattanza capacitiva DIMINUISCE e quella
induttiva AUMENTA. A una certa frequenza (una e una sola) le due reattanze saranno UGUALI e di segno
opposto, per cui si elideranno a vicenda.

Questa condizione si dice di RISONANZA, e avviene quindi quando XI=Xc.

La frequenza in cui XI=Xc ¢ detta FREQUENZA DI RISONANZA ¢ vale: F=1/(6.28 %/ L*C )

Caratteristiche del circuito risonante SERIE:

alla risonanza XI e Xc si annullano, e resta quindi solo la Resistenza a limitare la corrente che scorre.
Quindi I'TMPEDENZA di un circuito risonante SERIE ¢ Z =R.

Nel circuito SERIE, R ¢ normalmente MOLTO BASSA, e quindi alla risonanza l'impedenza ¢ MOLTO
BASSA, scorre molta corrente .

Caratteristiche del circuito risonante PARALLELO:

alla risonanza Xl e Xc si annullano, quindi ¢ come se la C e la L scomparissero.

Quindi 'TIMPEDENZA di un circuito risonante PARALLELO ¢ anche qui Z=R.

Nal circuito parallelo, R ¢ normalmente MOLTO ALTA, e quindi alla risonanza I'TMPEDENZA ¢ MOLTO
ALTA, non scorre corrente.

SELETTIVITA' BANDA PASSANTE FATTORE “Q”
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SELETTIVITA'": ¢ definita come l'acutezza della curva di risonanza.

BANDA PASSANTE: ¢ definita come la differenza delle due frequenze F2 e F1 in cui la corrente che scorre in
un circuito risonante SERIE si riduce al 70% del picco massimo (in F0).

FATTORE “Q”: indica la qualita di un circuito oscillante, ovvero la sua selettivita principalmente.

SELETTIVITA' E BANDA PASSANTE sono legate al Q dalla formula: Q = F_risonanza / banda_passante
Nel circuito risonante SERIE il Q ¢ anche definito come: Q = XI/R (R alta — Q basso)
Nel circuito risonante PARALLELO il Q ¢ anche definito come: Q = R/XI (R alta — Q alto)

Un circuito risonante serie alle frequenze inferiori a quella di risonanza ha comportamento capacitivo.
Un circuito risonante parallelo alle frequenze superiore a quella di risonanza ha comportamento capacitivo



